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摘要(译)

一种有机发光显示器基板电极的图形化方法，涉及有机发光显示器技术
领域；本发明解决了刻蚀时透明导电氧化物电极刻断的技术问题；该方
法步骤如下：首先制作包含透明导电氧化物电极图形及金属电极图形的
第一掩膜版；在带有金属的透明导电氧化物电极玻璃上途敷正性光刻
胶；用第一掩膜版作为掩膜，进行曝光；显影、烘烤；对金属进行蚀
刻；对透明导电氧化物电极进行蚀刻；脱膜；其次制作包含覆盖金属电
极区域的图形的第二掩膜版；在基板上途敷正性光刻胶；用第二掩膜版
作为掩膜，进行曝光；显影、烘烤；对金属进行蚀刻；脱膜。本发明利
用了刻蚀中透明导电氧化物刻蚀液与金属刻蚀液互不作用的特性，避免
了现有技术中透明导电氧化物电极的刻断。
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